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摘要(译)

本发明涉及一种阵列基板及其制造方法和液晶面板。该阵列基板的钝化
层上形成有沟槽，且沟槽对应形成在相邻的两像素电极之间；沟槽的深
度小于钝化层的厚度。该方法包括：在衬底基板上形成多薄膜层的图
案；在形成多薄膜层的衬底基板上形成钝化层；在钝化层上形成钝化层
过孔和上述沟槽；在形成沟槽的钝化层上沉积透明导电膜层；采用构图
工艺形成矩阵形式的多个像素电极。本发明的液晶面板包括本发明的阵
列基板。本发明在像素电极区域之外的钝化层上形成沟槽，使得像素电
极材料层可以在沟槽的边缘处形成断层，减少或避免相邻像素电极的连
通短路，从而提高成品率。
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